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SMD-1G48E 
DESCRIPTION 
 

ＳＭＤ－１Ｇ４８Ｅは、５１２ＭビットＤＤＲ・ＤＲＡＭ（64M x 8bit）を１８個搭載した１２８Ｍｘ７２ビ

ットＤＤＲ・ＤＲＡＭモジュールです。 
 

FEATURES 
 

・ １８４ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール 

（ピン・ピッチ 1.27ｍｍ） 

・ 基板高 １.２５”（３１．７５ｍｍ） 

・ ＣＬ－ｔＲＣＤ－ｔＲＰ=３－３－３（ＰＣ３２００）、２.５－３－３（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００） 

・ ２．６Ｖ±０．１Ｖ単一電源（ＰＣ３２００）、２．５Ｖ±０．２Ｖ（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００） 

・ ８，１９２リフレッシュ／６４ｍｓ 

・ ＳＳＴＬ＿２コンパチブル 

・ /ＣＡＳレイテンシー３.０，２.５，２.０クロックプログラマブル（ＰＣ３２００） 

・         〃         ２.５，２.０クロックプログラマブル（ＰＣ２７００／ＰＣ２１００） 

・ ２バンク構成 

・ アンバッファードタイプ 

・ シリアルＰＤ 

・ 接続端子：電解金メッキ（ｔ≧０．７６μｍ） 

・ ＥＣＣ 

 
Outline Drawing 
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Functional Block Diagram 
 

DQ4
DQ5
DQ6
DQ7

DQ0
DQ1
DQ2
DQ3

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D0

DM0/DQS9
DM

D9

I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

DQ12
DQ13
DQ14

DQ8
DQ9
DQ10
DQ11

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D1

DM

D10

I/O 4
I/O 5
I/O 6

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6

DM1/DQS10

DQ20
DQ21
DQ22
DQ23

DQ16
DQ17
DQ18
DQ19

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D2

DM

D11

I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

DM2/DQS11

DQ28
DQ29
DQ30
DQ31

DQ24
DQ25
DQ26
DQ27

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D3

DM

D12

I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

DM3/DQS12

DQ36
DQ37
DQ38
DQ39

DQ32
DQ33
DQ34
DQ35

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D4

DM4/DQS13
DM

D13

I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

DQ44
DQ45
DQ46
DQ47

DQ40
DQ41
DQ42
DQ43

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D5

DM

D14

I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

DM5/DQS14

DQ52
DQ53
DQ54
DQ55

DQ48
DQ49
DQ50
DQ51

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D6

DM

D15

I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

DQ60
DQ61
DQ62
DQ63

DQ56
DQ57
DQ58
DQ59

DM
I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3

D7

DM

D16

I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

I/O 0
I/O 1
I/O 2
I/O 3
I/O 4
I/O 5
I/O 6
I/O 7

DM7/DQS16

A0 - A12 A0-A12: SDRAMs D0 - D17

RAS RAS: SDRAMs D0 - D17

CAS CAS: SDRAMs D0 - D17

CKE0 CKE: SDRAMs D0 - D8

WE WE: SDRAMs D0 - D17

S0
S1

S S S S

S S S S

S SS S

S SS S

* Clock Wiring

*CK0/CK0

Clock 
Input SDRAMs

*CK1/CK1
6 SDRAMs
6 SDRAMs
6 SDRAMs
 

CKE1 CKE: SDRAMs D9 - D17

* Wire per Clock Loading 

BA0 - BA1 BA0-BA1: SDRAMs D0 - D17
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Strap: s e e No te 4
Notes:  

1. DQ-to-I/O wiring is shown as recommended
but may be changed.

2. DQ/DQS/DM/CKE/S re lationship must be
maintained as shown.

3. DQ, DQS, DM/DQS resistor s: 22 ohms  ± 5%.
4. VDDID s trap connections

(for me mory d e vice VDD, VDDQ):
STRAP OUT (OPEN): VDD = VDDQ
STRAP IN (VSS): VDD �  VDDQ

5. BAx, Ax, RAS, CAS, WE resistors: 3 ohm s 
+5%

A0
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A1 A2

SA0 SA1 SA2
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SPDVDD SPD

=/ 

(Except PC2100)


